
Marka Integral

EAN 5055288496705

Typ pamięci DDR3

Liczba modułów 1

Pojemność całkowita 4 GB

Kod producenta IN3T4GNZBIX

Model IN3T4GNZBIX

Typ złącza DIMM

Pojemność
pojedynczego modułu

4

Taktowanie szyny
pamięci (MHz)

1333

Opóźnienia (Cycle
Latency)

9

Napięcie 1.5

Chłodzenie brak

Wysokość produktu 30

Stan Nowy

Seria IN3T4GNZBIX

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.15

INTEGRAL IN3T4GNZBIX Integral 4GB DDR3
1333Mhz DIMM CL9 R2 UNBUFFERED 1.5V
Indeks: 100541 Producent: INTEGRAL MEMORY PLC Kod producenta: IN3T4GNZBIX

Cena: 54.42 zł

Opis

INTEGRAL IN3T4GNZBIX Integral 4GB DDR3 1333Mhz
DIMM CL9 R2 UNBUFFERED 1.5V
Producent: INTEGRAL MEMORY PLC

Producent: INTEGRAL MEMORY PLC; Klasa produktu: Pamięć SDR/DDR/DDR2/DDR3/DDR4; Rodzaj pamięci: DDR3;
Pojemność pamięci: 4096.000 MB; Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; Typ pamięci: Unbuffered, Non-ECC; Liczba
pamięci w zestawie: 1; Opóźnienie CAS Latency (CL): CL9; Radiator: Nie; Dodatkowe informacje: Napięcie: 1.5V; Więcej
informacji: www.integralmemory.com [LINK]

Parametry
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